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Resumo:

Devido as peculiaridades de suas propriedades fisicas e quimicas, os 6xidos de vanadio tém despertado
por décadas o interesse de pesguisadores. O interesse nestes Oxidos, do ponto de vista fisico, esta
focalizado nas suas transi¢oes de fase, mais precisamente em transi¢coes semicondutor-metal em fungéo
da temperatura. Estas transicbes foram observadas primeiramente por Morin [1] e ocorrem em pelo
menos oito destes Oxidos, em temperaturas que variam de -147 a 68° C, e que se refletem muitas vezes
em suas propriedades estruturais, eletrénicas e magnéticas. Do ponto de vista quimico, alguns oxidos de
vanéddio sdo excelentes catalisadores usados na fabricagdo de importantes compostos quimicos e na
reducdo de poluicdo ambiental, o que faz como que o vanadio seja 0 metal mais largamente utilizado na
catdlise de 6xidos metélicos. A diversidade de mecanismos quimicos presentes e a ata performance
catalitica dos Oxidos de vanédio estéo baseadas em dois fatores: a variedade de vaéncias do vanédio
(entre +2 e +5) e a variedade de geometrias coordenadas (nUmero de coordenacdo) dos adtomos de
oxigénio. A origem dessa transicdo permanece controversa [2], no entanto pesquisas recentes estéo
gjudando a desenvolver uma compreensdo dos processos que produzem essa transicdo [3, 4, 5.
Independentemente da origem, a transi¢céo de fase reversivel atera as propriedades dpticas do VO2 de
um isolante (luz transmissora) a temperatura ambiente para um material mais metélico (refletindo e
absorvendo luz) acima da temperatura de transicdo [2]. Cristalograficamente, a fase M1 do didxido de
vanédio (VO2) apresenta uma transicdo de fase semicondutor-metal a 68° C. O que é singular neste
material, quando comparado com outros membros da familia (como V203), € que a transicdo €
acompanhada por uma transicdo de fase cristalogréfica. Uma técnica possivel para verificar e
acompanhar esta transicdo estrutural é a difracdo de raios X. Os filmes finos de VO2 formam
produzimos pela técnica de Magnetron Sputtering reativo. Serdo apresentados resultados da andlise da
transi¢cdo de fase cristal ogréfica através de medidas de difracéo de raios X em funcéo da temperatura.
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ANALISE DA TRANSICAO DE FASE ESTRUTURAL EM CRISTALITOS DE VO2

Devido as peculiaridades de suas propriedades fisicas e quimicas, os 6xidos de vanddio t€m
despertado por décadas o interesse de pesquisadores. O interesse nestes 6xidos, do ponto de
vista fisico, esta focalizado nas suas transi¢des de fase, mais precisamente em transi¢des
semicondutor-metal em funcdo da temperatura. Estas transicdes foram observadas
primeiramente por Morin [1] e ocorrem em pelo menos oito destes 6xidos, em temperaturas
que variam de -147 a 68° C, e que se refletem muitas vezes em suas propriedades estruturais,
eletronicas e magnéticas. Do ponto de vista quimico, alguns 6xidos de vanddio sdo excelentes
catalisadores usados na fabricacdo de importantes compostos quimicos e na redugdo de
polui¢do ambiental, o que faz como que o vanddio seja o metal mais largamente utilizado na
catilise de 6xidos metélicos. A diversidade de mecanismos quimicos presentes e a alta
performance catalitica dos 6xidos de vanadio estdo baseadas em dois fatores: a variedade de
valéncias do vanédio (entre +2 e +5) e a variedade de geometrias coordenadas (nimero de
coordenagdo) dos dtomos de oxigénio. A origem dessa transicdo permanece controversa [2],
no entanto pesquisas recentes estdo ajudando a desenvolver uma compreensdao dos processos
que produzem essa transi¢do [3, 4, 5]. Independentemente da origem, a transicdo de fase
reversivel altera as propriedades Opticas do VO:2 de um isolante (luz transmissora) a
temperatura ambiente para um material mais metélico (refletindo e absorvendo luz) acima da
temperatura de transicdo [2]. Cristalograficamente, a fase M1 do diéxido de vanadio (VO2)
apresenta uma transicao de fase semicondutor-metal a 68° C. O que é singular neste material,
quando comparado com outros membros da familia (como V203), ¢ que a transicdo ¢é
acompanhada por uma transicao de fase cristalografica. Uma técnica possivel para verificar e
acompanhar esta transi¢ao estrutural € a difracdo de raios X. Os filmes finos de VO2 formam
produzimos pela técnica de Magnetron Sputtering reativo. Serdo apresentados resultados da
andlise da transicdo de fase cristalografica através de medidas de difracdo de raios X em
funcdo da temperatura.
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